
üVüflh-. Misch- und 
Natorstuten mgebu: mperatu- 

ren %a von =20 °C bis +65 'Cnm 

GF 122* Verwendung: _ Germanium-pnp-Hochfre- 

Abmessungen: Bauform A 4/15 — 4 b, 
TGL 11811 

Masse =0,6 g 

Zulässige Höchstwerte 

für da = 45°C 

-UcBo = 25V 

-UEBO = 0,5V 

-UCER = 15V 

bei p s 50 

mit Ra = i;:-_-"% < 100kQ 

I-c = 10mA 

Ie = 11mA 

IB = 1mA 

Piot = 50 mW 

#) ‘ = 75°C 
C = 65°C 

Konnwerle für da = 25°C —5 grd Wärmemiderstand Rın < 0,6 - 

Min | Typ | _ Max | Meßbedingungen 

-IcBO 4 A 7,5 vA -Uc8 = 6 V 

‘ 100 pA | -UcB = 25 V 
-Ices | 20 A | -UceE = 6V 

-ICER 20 pA | 90 A | -Uce = 6 V, RoE = 30 kQ 
o | | 100 vA | -UeB =0,5 V 

fr 30 MHz | 50 MHz -Uce = 6 V, -Ic = 1 mA 



Meßbedingungen 

Oi1e 1,8 mS | 2,5 mS 
C110 105 pF | 175 pF 
gı2e 33 4S | 67 4S 
Ci2e 4 pF 5 pF -Uce =6 V, -Ic=1 mA, f= 10 MHz 

| yı2e.| 28 mS 33 mS 
g22e 25 «S 50 uS 
C220 | 6 pF 10 pF 

Gleichstromverstärkung 

B [E | -UCe = 6 V, -Ic = 1'mA 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor GF 122 

* nur für Ersatzbestückung verwenden 

Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr- 5000 ral 
schichttemperotur 

—--——— Grenzwert 

Mittelwert 

20 25 35 45 55 65 75 
Ö



Mittlere Kennlinien für 0a = 25°C 
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